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 परीक्षार्थियों के र्िए महत्त्वपूर्ि र्िरे्दश : 
 1. इस परीक्षण पसु्तिका में 50 प्रश्न अंगे्रजी और स्िन्दी में मसु्िि िैं । परीक्षार्थी को इनमें 

से स्कन्िीं 40 प्रश्नों के उत्तर देना आवश्यक ि ै। यस्द परीक्षार्थी 40 से अस्िक प्रश्नों के 

उत्तर देिा ि,ै िो पिले 40 उत्तररि प्रश्न मलूयांकन के स्लए माने जाएँगे ।    

 2. ओ.एम.आर. उत्तर पत्रक इस परीक्षण पसु्तिका के अन्दर रखा ि ै । जब आपको 

परीक्षण पसु्तिका खोलने को किा जाए, िो ओ.एम.आर. उत्तर पत्रक स्नकाल कर 

केवल नीले/काले बॉल पॉइटं पेन से अपने स्ववरण ध्यानपवूवक भरें । 

3. उत्तर अंस्कि करने के स्लए केवल नीलेककाले बॉल पॉइटं पेन का िी उपयोग  

करें ।  

 4. इस परीक्षण पसु्तिका का कोड A ि ै। यि सुस्नस्िि कर लें स्क ओ.एम.आर. उत्तर 

पत्रक पर मसु्िि कोड स्बलकुल विी ि,ै जो इस परीक्षण पसु्तिका पर मसु्िि कोड ि ै। 

यि भी सुस्नस्िि कर लें स्क आपकी परीक्षण पसु्तिका संख्या स्बलकुल विी ि,ै जो 

ओ.एम.आर. उत्तर पत्रक संख्या ि ै । यस्द ये अलग-अलग िैं, िो परीक्षार्थी िरंुि 

इसकी जानकारी स्नरीक्षक को दे कर उससे परीक्षण पसु्तिका और ओ.एम.आर. उत्तर 

पत्रक दोनों बदल कर ले लें । परीक्षा शरुू िो कर पाँच स्मनट बीि जाने के बाद इस 

संबंि में स्कसी भी दावे पर स्वचार निीं स्कया जाएगा ।   

 5. प्रश्न-पत्र को िल करना शरुू करने से पिले यि जाँच लें स्क इस परीक्षण पसु्तिका में 

कुल 28 पषृ्ठ िैं और ओ.एम.आर. उत्तर पत्रक में एक पत्रक िी ि ै। परीक्षास्र्थवयों को 

सलाि दी जािी ि,ै स्क परीक्षा शरुू िोने पर, पिले पाँच स्मनटों के अन्दर, यि 

सुस्नस्िि कर लें स्क परीक्षण पसु्तिका के सभी पषृ्ठ और ओ.एम.आर. उत्तर पत्रक 

ठीक से मसु्िि िैं और वे स्कसी भी िरि से क्षस्िग्रति निीं िैं ।   
 6. प्रत्येक प्रश्न में चार उत्तर स्वकलप िैं । इन चारों स्वकलपों में से सबसे उपयुक्त 

स्िकल्प को चनुें और ओ.एम.आर. उत्तर पत्रक पर उससे संगि वतृ्त को नीलेककाले 

बॉल पॉइटं पेन से गिराककाला करके भरें ।   

 7. प्रत्येक सिी उत्तर के स्लए पाँच (5) अंक स्दए जाएँगे । प्रत्येक ग़लि उत्तर के स्लए 

एक (1) अंक काटा जाएगा । यस्द एक प्रश्न के स्लए एक से अस्िक वतृ्त गिरे/काले 

पाए जािे िैं, िो उसे ग़लि उत्तर माना जाएगा । अनतु्तररि प्रश्नों के स्लए कोई अंक 

निीं स्दया जाएगा ।    
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1.  Two charged particles, placed at a distance d apart in vacuum, exert a force F on each other. Now, each of 

the charges is doubled. To keep the force unchanged, the distance between the charges should be changed 

to __________. 

 Fill in the blank with the correct answer from the options given below.  
(1) 4d (2) 2d (3) d (4)  d/2 

2.  Two parallel plate capacitors of capacitances 2 F and 3 F are joined in series and the combination is 

connected to a battery of V volts. The values of potential across the two capacitors V1 and V2 and energy 

stored in the two capacitors  U1 and U2  respectively are related as _______________________. 

 Fill in the blank with the correct answer from the options given below. 
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3. Two large plane parallel sheets shown in the figure have equal but opposite surface charge densities +  

and – . A point charge q placed at points P1, P2 and P3 experiences forces F1, F2 and F3 respectively. 

Then 

    
 Choose the correct answer from the options given below. 

(1) 


1
F  = 0, 



2
F  = 0, 



3
F  = 0  (2) 



1
F  = 0, 



2
F   0, 



3
F  = 0 

(3) 


1
F   0, 



2
F   0, 



3
F   0  (4)  



1
F  = 0, 



3
F   0, 



2
F  = 0 

4.  Two charged metallic spheres with radii R1 and R2 are brought in contact and then separated. The ratio of 

final charges Q1 and Q2 on the two spheres respectively will be ____________. 

 Fill in the blank with the correct answer from the options given below. 
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1.  स्नवावि  (वैक्यमू) में एक दसूरे से d की दरूी पर रख े गए दो आवेस्शि कण, एक दसूरे पर बल F लगािे िैं । अब, प्रत्येक आवेश 

को दोगनुा कर स्दया जािा ि ै। बल को अपररवस्िवि रखन ेके स्लए, आवेशों के बीच की दरूी को बदल कर  _________ स्कया जाना 

चास्िए । 

नीच ेस्दए गए स्वकलपों में से सिी उत्तर द्वारा ररक्त तर्थान भरें । 

(1) 4d (2) 2d (3) d (4)  d/2 

2. िाररिा  (कैपेस्सटेंस) 2 F और 3 F के दो समानांिर प्लेट संिाररत्र श्रेणी (सीरीज) में जड़ेु िुए िैं, और यि संयोजन V वोलट की 

बैटरी से जड़ुा िुआ ि ै। दोनों संिाररत्रों में स्वभव के मान क्रमशः V1 और  V2, और दोनों संिाररत्रों में संग्रिीि ऊजाव क्रमशः U1 और 

U2 ___________ के रूप में संबंस्िि िोिे िैं । 

नीच ेस्दए गए स्वकलपों में से सिी उत्तर द्वारा ररक्त तर्थान भरें । 
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3. स्चत्र में स्दखाए गए दो बड़े समिल समानांिर पत्रकों में समान लेस्कन स्वपरीि पषृ्ठ आवेश घनत्व +  और –  िैं । स्बंद ुP1, P2 और 

P3 पर रखे गए एक स्बंद ुआवेश q पर क्रमशः F1, F2 और F3 बल लगा ि ै। िब 

  

नीच ेस्दए गए स्वकलपों में से सिी उत्तर चनुें । 

(1) 


1
F  = 0, 



2
F  = 0, 



3
F  = 0  (2) 



1
F  = 0, 



2
F   0, 



3
F  = 0 

(3) 


1
F   0, 



2
F   0, 



3
F   0  (4)  



1
F  = 0, 



3
F   0, 



2
F  = 0 

4.  स्त्रज्या R1 और R2 वाले दो आवेस्शि िाि ुगोले संपकव  में लाए जािे िैं और स्िर अलग स्कए जािे िैं । दोनों गोलों पर अंस्िम आवेशों 

Q1 और Q2 का अनपुाि क्रमशः ___________ िोगा । 

नीच ेस्दए गए स्वकलपों में से सिी उत्तर द्वारा ररक्त तर्थान भरें । 
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5. Two resistances of 100  and 200  are connected in series across a 20 V battery as shown in figure 

below. The reading in a 200  voltmeter connected across the 200  resistance is ___________. 

    

100  200 

20 V

V(200 )

+ –

 

 Fill in the blank with the correct answer from the options given below. 

(1) 4 V (2) 
20

3
 V (3) 10 V (4)  16 V 

6.  The current through a 4/3  external resistance connected to a parallel combination of two cells of  

2 V and 1 V emf and internal resistances of 1  and 2  respectively is ___________. 

 Fill in the blank with the correct answer from the options given below. 

(1) 1 A (2) 2/3 A (3) 3/4 A (4)  5/6 A 

7.  A metallic wire of uniform  area of cross section has a resistance R, resistivity  and power rating P at V 

volts. The wire is uniformly stretched to reduce the radius to half the original radius. The values 

of resistance, resistivity and power rating at V volts are now denoted by R', ' and P' respectively. The 

corresponding values are correctly related as ________________. 

 Fill in the blank with the correct answer from the options given below. 

(1) ' = 2, R' = 2R, P' = 2P  (2) ' = (1/2) , R' = (1/2) R, P' = (1/2) P 

(3) ' = , R' = 16R, P' = (1/16) P (4)  ' = , R' = (1/16) R, P' = 16P 

8.  Three magnetic materials are listed below 

(A) paramagnetics (B) diamagnetics (C) ferromagnetics 
Choose the correct order of the materials in increasing order of magnetic susceptibility. 

(1) (A), (B), (C) (2) (C), (A), (B) (3) (B), (A), (C) (4)  (B), (C), (A) 

9.  Two infinitely long straight parallel conductors carrying currents I1 and I2 are held at a distance d apart in 

vacuum. The force F on a length L of one of the conductors due to the other is ________________. 

 Fill in the blank with the correct answer from the options given below. 

(1) proportional to L but independent of I1  I2 (2) proportional to I1  I2 but independent of length L 

(3) proportional to I1  I2  L  (4) proportional to 
1 2

L

I I
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5. 100  और 200  के दो प्रस्िरोि 20 V बैटरी में श्रेणी में जड़ेु िुए िैं जैसा स्क नीच ेस्चत्र में स्दखाया गया ि ै। 200  प्रस्िरोि में जड़ेु 

200   के वोलटमीटर में रीस्डंग ___________ ि ै। 

100  200 

20 V

V(200 )

+ –

 
नीच ेस्दए गए स्वकलपों में से सिी उत्तर द्वारा ररक्त तर्थान भरें । 

(1) 4 V (2) 
20

3
 V (3) 10 V (4)  16 V 

6.  2 V और 1 V स्वद्यिु वािक बल (emf) और क्रमशः 1  और 2  के आंिररक प्रस्िरोिों की दो बटैररयों के समानांिर संयोजन से 

जड़ेु 4/3  बाह्य प्रस्िरोि से िोकर िारा ___________ ि ै। 

नीच ेस्दए गए स्वकलपों में से सिी उत्तर द्वारा ररक्त तर्थान भरें । 

(1) 1 A (2) 2/3 A (3) 3/4 A (4)  5/6 A 

7.  एकसमान अनपु्रतर्थ काट क्षेत्रिल के एक िाि ुके िार में प्रस्िरोि R, प्रस्िरोिकिा  और V वोलट पर शस्क्त रेस्टंग P ि ै । िार को 

एकसमान रूप से खींच कर उसकी स्त्रज्या को घटा कर मलू स्त्रज्या का आिा कर स्दया जािा ि ै। V वोलट पर प्रस्िरोि, प्रस्िरोिकिा 

और शस्क्त रेस्टंग के मान अब क्रमशः R', ' और P' द्वारा दशावए जािे िैं । संगि मान सिी ढगं से ________ के रूप में संबंस्िि िैं । 

नीच ेस्दए गए स्वकलपों में से सिी उत्तर द्वारा ररक्त तर्थान भरें । 

(1) ' = 2, R' = 2R, P' = 2P  (2) ' = (1/2) , R' = (1/2) R, P' = (1/2) P 

(3) ' = , R' = 16R, P' = (1/16) P (4)  ' = , R' = (1/16) R, P' = 16P 

8.  िीन चुंबकीय पदार्थव नीचे सचूीबद्ध िैं 

(A) पैरामैग्नेस्टक्स (अनचुुंबकीय) (B) डायमैग्नेस्टक्स (प्रस्िचुंबकीय) (C) िेरोमैग्नेस्टक्स (लौि-चुबंकीय) 

चमु्बकीय संवेदनशीलिा के बढ़िे क्रम में पदार्थों के सिी क्रम का चयन करें : 

(1) (A), (B), (C) (2) (C), (A), (B) (3) (B), (A), (C) (4)  (B), (C), (A) 

9.  दो अनिं रूप से लंबे सीिे समानांिर चालकों को, स्जनमें िारा I1 और I2 प्रवास्िि ि,ै स्नवावि में एक-दसूरे से d की दरूी पर रखा जािा  

ि ै। चालकों में से एक की लंबाई L पर, दसूरे चालक के कारण, बल F ___________ ि ै। 

नीच ेस्दए गए स्वकलपों में से सिी उत्तर द्वारा ररक्त तर्थान भरें । 

(1) L के समानपुािी, स्कन्ि ुI1  I2  से तविंत्र (2) I1  I2  के समानपुािी, स्कन्ि ुलंबाई L से तविंत्र 

(3) I1  I2   L के समानपुािी  (4)  
1 2

L

I I
 के समानपुािी 
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10. In the circuit shown below, a current 3 I enters at A. The semicircular parts ABC and ADC have equal radii 
'r' but  resistances 2R and R respectively. The magnetic field at the center of the circular loop ABCD is 

___________.  

     
 Fill in the blank with the correct answer from the options given below. 

(1) 
4r

I
0
μ

 out of the plane  (2) 
4r

I
0
μ

    into the plane 

(3) 
μ
0
3I

4r
   out of the plane  (4) 

μ
0
3I

4r
    into the plane 

11.  A square loop with each side 1 cm, carrying a current of 10 A, is placed in a magnetic field of  0.2 T. The 
direction of magnetic field is parallel to the plane of the loop. The torque experienced by the loop is _____. 

 Fill in the blank with the correct answer from the options given below. 

(1) zero  (2) 2  10–4 Nm (3) 2  10–2 Nm (4)  2 Nm 

12.  In an ac circuit, the current leads the voltage by /2. The circuit is __________________. 

 Fill in the blank with the correct answer from the options given below. 

(1) purely resistive (2) should have circuit elements with resistance equal to reactance. 
(3) purely inductive (4) purely capacitive 

13.  In a pair of adjacent coils, for a change of current in one of the coils from 0 A to 10 A in 0.25 s, the 
magnetic flux in the adjacent coil changes by 15 Wb. The mutual indutance of the coils is _____________. 

 Fill in the blank with the correct answer from the options given below. 

(1) 120 H (2) 12 H (3) 1.5 H (4)  0.75 H 

14.  A wire of irregular shape in figure (a) and a circular loop of wire in figure (b) are placed in different 
uniform magnetic fields as shown in the figures below. In figure (a), the magnetic field is perpendicular 
into the plane. In figure (b) , the magnetic field is perpendicular out of the plane. 

     
                         (a)                                                  (b) 

The wire in figure (a) is turning into a circular loop and that in figure (b) into a narrow straight wire. The 
direction of induced current will be ________________. 
Fill in the blank with the correct answer from the options given below. 
(1) clockwise in both (a) and (b) (2) anticlockwise in both (a) and (b) 
(3) clockwise  in (a) and anticlockwise in (b) (4) anticlockwise  in (a) and clockwise in (b) 
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10. नीचे स्दखाए गए पररपर्थ में, A पर 3 I िारा प्रवेश करिी ि ै। अिववतृ्ताकार भागों ABC और ADC की समान स्त्रज्या 'r' ि,ै स्कन्ि ु

प्रस्िरोि क्रमशः 2R और R िैं । वतृ्ताकार लूप ABCD के कें ि में चुंबकीय क्षते्र ___________ ि ै। 

  
नीच ेस्दए गए स्वकलपों में से सिी उत्तर द्वारा ररक्त तर्थान भरें । 

(1) 
4r

I
0
μ

 िल से बािर    (2)     
4r

I
0
μ

 िल के अंदर (3) 
μ
0
3I

4r
 िल से बािर  (4)   

μ
0
3I

4r
 िल के अंदर 

11.  1 cm प्रत्येक भजुा वाले एक वगावकार लपू को, स्जसमें 10 A की िारा प्रवास्िि ि,ै 0.2 T के चुंबकीय क्षेत्र में रखा जािा ि ै। चुंबकीय 

क्षेत्र की स्दशा लपू के िल के समानांिर ि ै। लूप पर लगा बल-आघणूव (टॉकव )  ___________ ि ै। 

नीच ेस्दए गए स्वकलपों में से सिी उत्तर द्वारा ररक्त तर्थान भरें । 

(1) शनू्य (2) 2  10–4 Nm (3) 2  10–2 Nm (4)  2 Nm 

12.  एक प्रत्याविी िारा पररपर्थ में, िारा वोलटिा से /2 से अग्र ि ै। पररपर्थ ___________ ि ै। 

नीच ेस्दए गए स्वकलपों में से सिी उत्तर द्वारा ररक्त तर्थान भरें । 

(1) स्वशदु्ध रूप से प्रस्िरोिी (2) प्रस्िघाि के बराबर प्रस्िरोि वाले पररपर्थ एलीमेंटसस िोने चास्िए  

(3) स्वशदु्ध रूप से पे्ररक (4)  स्वशदु्ध रूप से कैपेस्सस्टव 

13.  आसन्न कंुडस्लयों के एक यगु्म में, उनमें से एक कंुडली में, 0.25 s में िारा 0 A से पररवस्िवि कर 10 A करन ेके स्लए, आसन्न 

कंुडली में चुंबकीय प्रवाि 15 Wb से बदल जािा ि ै। कंुडली का अन्योन्य प्रेरकत्व ___________ ि ै। 

नीच ेस्दए गए स्वकलपों में से सिी उत्तर द्वारा ररक्त तर्थान भरें । 

(1) 120 H (2) 12 H (3) 1.5 H (4)  0.75 H 

14.  जैसा स्क नीचे स्दए गए स्चत्रों में स्दखाया गया िै, स्चत्र (a) में अस्नयस्मि आकार का एक िार और स्चत्र (b) में िार का एक गोलाकार 

लूप स्वस्भन्न एकसमान चुंबकीय क्षते्रों में रखा गया ि ै। स्चत्र (a) में, चुबंकीय क्षेत्र िल के अन्दर लंबवि ि ै। स्चत्र (b) में, चुंबकीय क्षेत्र 

िल से बािर लंबवि ि ै। 

  
                         (a)                                                  (b) 

स्चत्र (a) में िार एक गोलाकार लपू में बदल रिा ि ैऔर स्चत्र (b) में िार एक संकीणव सीिे िार में बदल रिा ि ै। प्रेररि िारा की स्दशा 

___________ िोगी ।  

नीच ेस्दए गए स्वकलपों में से सिी उत्तर द्वारा ररक्त तर्थान भरें । 

(1) (a) और (b) दोनों में दस्क्षणाविव (2) (a) और (b) दोनों में वामाविव 

(3) (a) में दस्क्षणाविव और (b) में वामाविव (4)  (a) में वामाविव और (b) में दस्क्षणाविव 
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15. Match List-I has four graphs showing variation of opposition to  flow of ac versus frequency with circuit 

characteristic in List-II. 

 
List-I  

 
List-II  

(A) 

 

 

(I) Impedance 

(B) 

 

 

(II) Capacitive reactance 

(C) 

 

 

(III) Inductive reactance 

(D) 

 

 

(IV) Resistance 

Choose the correct answer from the options given below. 

(1) (A) - (I), (B) - (II), (C) - (III), (D) - (IV) (2) (A) - (IV), (B) - (III), (C) - (II), (D) - (I) 

(3) (A) - (I), (B) - (II), (C) - (IV), (D) - (III) (4)  (A) - (III), (B) - (IV), (C) - (I), (D) - (II) 

16.  In an electromagnetic wave, the ratio of energy densities of electric and magnetic fields is ____________. 

 Fill in the blank with the correct answer from the options given below. 

(1) 1 : 1 (2) 1 : c (3) c : 1 (4)  1 : c2 
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15. सचूी-I को, स्जसमें ac (प्रत्याविी िारा) के प्रवाि से प्रस्िकूलिा (अपोस्जशन) का आवसृ्त्त (फ्रीक्वेंसी) के सार्थ स्वचरण स्दखान ेवाले 

चार ग्राि िैं, को सचूी-II से, स्जसमें पररपर्थ अस्भलक्षण िैं, समुेस्लि कीस्जए :  

  सचूी-I 
 

सचूी-II  

 (A) 

 

 

 (I) प्रस्िबािा 

 (B) 

 

 

 (II) संिाररत्र प्रस्िघाि 

 (C) 

 

 

 (III) प्रेरक प्रस्िघाि  

 (D) 

 

 

 (IV) प्रस्िरोि 

नीच ेस्दए गए स्वकलपों में से सिी उत्तर चसु्नए । 

(1) (A) - (I), (B) - (II), (C) - (III), (D) - (IV) (2) (A) - (IV), (B) - (III), (C) - (II), (D) - (I) 

(3) (A) - (I), (B) - (II), (C) - (IV), (D) - (III) (4)  (A) - (III), (B) - (IV), (C) - (I), (D) - (II) 

16. एक स्वद्यिु-चमु्बकीय िरंग में, स्वद्यिु और चुंबकीय क्षेत्रों के ऊजाव घनत्वों का अनपुाि ___________ ि ै। 

नीच ेस्दए गए स्वकलपों में से सिी उत्तर द्वारा ररक्त तर्थान भरें । 

(1) 1 : 1 (2) 1 : c (3) c : 1 (4)  1 : c2 



322 EH/A ( 10 )  

 

SPACE FOR ROUGH WORK / aµ\$ H$m`© Ho$ {bE OJh 

17.  Of the following, the correct arrangement of electromagnetic spectrum in decreasing order of wavelength is 

________________. 

 Fill in the blank with the correct answer from the options given below. 

(1) Radio waves, X-rays, Infrared waves, microwaves, visible waves 
(2) Infrared waves, microwaves, Radio waves, X-rays, visible waves 
(3) Radio waves, microwaves, Infrared waves, visible waves, X-rays 
(4) X-rays, visible waves, Infrared waves, microwaves, Radio waves 

18.  Match Electromagnetic waves listed in column I with Production method/device in column II. 

 Column-I 

Electromagnetic waves 
 

Column-II 

Production method/device 

 (A)  Microwaves  (I) LC oscillator  

 (B)  Infrared  (II) Magnetron 

 (C)  X-rays  (III) Vibration of atoms/molecules 

 (D)  Radio waves  (IV) Bombarding large atomic number metal target with 

fast moving  electrons 

The correctly matched combination is as in option : 

(1) (A) - (I), (B) - (II), (C) - (III), (D) - (IV) (2) (A) - (II), (B) - (III), (C) - (IV), (D) - (I) 

(3) (A) - (II), (B) - (I), (C) - (IV), (D) - (III) (4)  (A) - (III), (B) - (IV), (C) - (I), (D) - (II) 

19.  In the figure given below,  APB is a curved surface of radius of curvature 10 cm separating air and a 

transparent material ( = 4/3). A point object O is placed in air on the principal axis of the surface 20 cm 

from P. The distance of the image of O from P will be ____________.  

20 cm

O

A

P

B  

 Fill in the blank with the correct answer from the options given below. 

(1) 16 cm left of P in air   (2) 16 cm right of P in water 
(3) 20 cm right of P in water  (4) 20 cm left of P in air 
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17. स्नम्नस्लस्खि में से, िरंगदधै्यव के घटिे क्रम में स्वद्यिु-चमु्बकीय तपेक्रम का सिी स्वन्यास ___________ ि ै। 

नीच ेस्दए गए स्वकलपों में से सिी उत्तर द्वारा ररक्त तर्थान भरें । 

(1) रेस्डयो िरंगें, एक्स-रे, अवरक्त िरंगें, माइक्रो िरंगें, दृश्य प्रकाश िरंगें 

(2) अवरक्त िरंगें, माइक्रो िरंगें, रेस्डयो िरंगें, एक्स-रे, दृश्य प्रकाश िरंगें 

(3) रेस्डयो िरंगें, माइक्रो िरंगें, अवरक्त िरंगें, दृश्य प्रकाश िरंगें, एक्स-रे 

(4)  एक्स-रे, दृश्य प्रकाश िरंगें, अवरक्त िरंगें, माइक्रो िरंगें, रेस्डयो िरंगें 

18.  कॉलम I में सचूीबद्ध स्वद्यिु-चमु्बकीय िरंगों को कॉलम II में उत्पादन स्वस्िकउपकरण के सार्थ समुेस्लि कीस्जये : 

 

कॉलम I 

स्िदु्यि-चुम्बकीय िरंगें 
 

कॉलम II 

उत्पािन स्िस्ि/उपकरण 

 (A)  माइक्रो िरंगें (I) एल. सी. ऑस्सलेटर 

 (B)  अवरक्त िरंगें (II) मैग्नेरॉन 

 (C)  X-स्करणें (III) परमाणओुकंअणओु ंका कंपन 

 (D) रेस्डयो िरंगें (IV) िेजी से चलने वाले इलेक्रॉनों से  बड़े परमाण ुसंख्या वाले िाि ुलक्ष्य पर बमबारी 

सिी ढगं से स्मलान स्कया गया संयोजन स्वकलप के अनसुार ि ै: 

(1) (A) - (I), (B) - (II), (C) - (III), (D) - (IV) (2) (A) - (II), (B) - (III), (C) - (IV), (D) - (I) 

(3) (A) - (II), (B) - (I), (C) - (IV), (D) - (III) (4)  (A) - (III), (B) - (IV), (C) - (I), (D) - (II) 

19.  नीच े स्दए गए स्चत्र में, APB 10 cm वक्रिा स्त्रज्या का एक वक्र पषृ्ठ ि,ै जो वाय ुऔर एक पारदशी पदार्थव ( = 4/3) को परृ्थक 

करिा ि ै। एक स्बंद ुवतिु O को वाय ुमें पषृ्ठ के मखु्य अक्ष पर P से 20 cm की दरूी पर रखा जािा ि ै। P से O के प्रस्िस्बंब की दरूी 

__________ िोगी ।  

20 cm

O

A

P

B  

नीच ेस्दए गए स्वकलपों में से सिी उत्तर द्वारा ररक्त तर्थान भरें । 

(1) वाय ुमें P से 16 cm बाई ं ओर  (2) पानी में P से 16 cm दाई ं ओर 

(3) पानी में P से 20 cm दाई ं ओर  (4)  वाय ुमें P से 20 cm बाई ं ओर 
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20.  For fixed values of radii of curvature of lens, power of the lens will be _________________. 

 Fill in the blank with the correct answer from the options given below. 

(1) P  ( – 1) (2) P  2 (3) P  1/  (4)  P  –2 

21.  The graph correctly representing the variation of image distance 'v' for a convex lens of focal length 

'f' versus object distance 'u' is ____________________. 

 Fill in the blank with the correct answer from the options given below. 

(1)

 

v

u

  

(2)

 

u

v

 

(3)

 

v

u

  

(4)

  

u

v

 

22.  Using light from a monochromatic source to study diffraction in a single slit of width 0.1 mm, the linear 

width of central maxima is measured to be 5 mm on a screen held 50 cm away. The wavelength of light 

used is _______________. 

 Fill in the blank with the correct answer from the options given below. 

(1) 2.5  10–7 m   (2) 4  10–7 m 

(3) 5  10–7 m   (4)  7.5  10–7 m 

23.  Radiation of frequency 2v0  is incident on a metal with threshold frequency v0 . The correct statement of the 

following is ___________________. 

 Fill in the blank with the correct answer from the options given below. 

(1) No photoelectrons will be emitted 

(2) All photoelectrons emitted will have kinetic energy equal to hv0 

(3) Maximum kinetic energy of photoelectrons emitted can be hv0 

(4) Maximum kinetic energy of photoelectrons emitted will be 2hv0 
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20. लेंस की वक्रिा स्त्रज्याओ ंके स्नस्िि मानों के स्लए, लेंस की क्षमिा __________ िोगी । 

नीच ेस्दए गए स्वकलपों में से सिी उत्तर के सार्थ ररक्त तर्थान भरें । 

(1) P  ( – 1) (2) P  2 (3) P  1/  (4)  P  –2 

21.  वतिु दरूी 'u' के प्रस्ि िोकस दरूी 'f' वाले उत्तल लेंस के स्लए प्रस्िस्बंब दरूी 'v' के स्वचरण का सिी ढंग से स्नरूपण करने वाला 

ग्राि __________ ि ै। 

नीच ेस्दए गए स्वकलपों में से सिी उत्तर द्वारा ररक्त तर्थान भरें । 

(1)

 

v

u

  

(2)

 

u

v

 

(3)

 

v

u

  

(4)

  

u

v

 

22.  0.1 mm चौड़ाई के एकल स्िरी (स्तलट) में स्वविवन का अध्ययन करने के स्लए एकवणी स्रोि से प्रकाश का उपयोग  

करिे िुए, कें िीय उस्चचष्ठ (सेंरल मैस्क्जमा) की चौड़ाई को 50 cm दरू रख ेगए पद े(तक्रीन) पर 5 mm मापा जािा ि ै। प्रयकु्त प्रकाश 

की िरंगदधै्यव  __________ ि ै। 

नीच ेस्दए गए स्वकलपों में से सिी उत्तर द्वारा ररक्त तर्थान भरें । 

(1) 2.5  10–7 m   (2) 4  10–7 m 

(3) 5  10–7 m   (4)  7.5  10–7 m 

23.  आवसृ्त्त 2v0 का स्वस्करण, दिेली आवसृ्त्त v0 वाली िाि ुपर आपस्िि िोिा ि ै। स्नम्नस्लस्खि में से सिी कर्थन ि ै___________ । 

नीच ेस्दए गए स्वकलपों में से सिी उत्तर द्वारा ररक्त तर्थान भरें । 

(1) कोई प्रकास्शक-इलेक्रॉन उत्सस्जवि निीं िोगा  

(2) उत्सस्जवि सभी प्रकास्शक-इलेक्रॉनों में गस्िज ऊजाव hv0 के बराबर िोगी 

(3) उत्सस्जवि प्रकास्शक-इलेक्रॉनों की अस्िकिम गस्िज ऊजाव hv0 िो सकिी ि ै

(4)  उत्सस्जवि प्रकास्शक-इलेक्रॉनों की अस्िकिम गस्िज ऊजाव 2hv0 िोगी 
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24.  A point source causing photoelectric emission from a metallic plate is moved away from the plate. The 

variation of photoelectric current with distance from the source is correctly represented by the graph 

__________.  

 Fill in the blank with the correct answer from the options given below. 

(1)
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25.  A proton accelerated through a potential difference V has a de Broglie wavelength . On doubling the 

accelerating potential, de Broglie wavelength of the proton ____________________________. 

 Fill in the blank with the correct answer from the options given below. 

(1) remains unchanged   (2) becomes double 
(3) becomes four times   (4) decreases 

26.  The kinetic energy of an electron in ground level in hydrogen atom is K units. The values of its potential 

energy and total energy respectively are ____________. 

 Fill in the blank with the correct answer from the options given below. 

(1) – 2K; – K (2) + 2K; – K (3) – K, + 2K (4)  + K, + 2K 

27.  Two nuclei have mass numbers A and B respectively. The density ratio of the nuclei is ______________. 

 Fill in the blank with the correct answer from the options given below. 

(1) A : B (2) A  : B  (3) A2 : B2 (4)  1 : 1 



322 EH/A  ( 15 )  

 

SPACE FOR ROUGH WORK / aµ\$ H$m`© Ho$ {bE OJh  

24. िाि ु से प्रकाश-स्वद्यिु (िोटो-इलेस्क्रक) उत्सजवन करान ेवाले स्बंद ुस्रोि को प्लेट से दरू ले जाया जािा ि ै । स्रोि से दरूी (स्डतटेंस) 

के सार्थ प्रकाश-स्वद्यिु िारा को ग्राि __________ द्वारा सिी ढंग से दशावया जािा ि ै। 

नीच ेस्दए गए स्वकलपों में से सिी उत्तर द्वारा ररक्त तर्थान भरें ।  

(1)

  

(2)

  

(3)

  

(4) 

  

25.  स्वभवान्िर V के माध्यम से त्वररि िोने वाले प्रोटॉन में द ेब्रॉग्ली िरंगदधै्यव  ि ै। त्वरण स्वभव को दोगनुा करन ेपर, प्रोटॉन का द ेब्रॉग्ली 

िरंगदधै्यव __________ ।  

नीच ेस्दए गए स्वकलपों में से सिी उत्तर द्वारा ररक्त तर्थान भरें । 

(1) अपररवस्िवि रििा ि ै   (2) दोगनुा िो जािा ि ै 

(3) चार गनुा िो जािा ि ै   (4)  कम िो जािा ि ै 

26.  िाइड्रोजन परमाण ुमें स्नम्निम अवतर्था पर एक इलेक्रॉन की गस्िज ऊजाव K इकाइयाँ िैं । इसकी स्तर्थस्िज ऊजाव और कुल ऊजाव के मान 

क्रमशः __________ िैं । 

नीच ेस्दए गए स्वकलपों में से सिी उत्तर द्वारा ररक्त तर्थान भरें । 

(1) – 2K; – K (2) + 2K; – K (3) – K, + 2K (4)  + K, + 2K 

27.  दो नास्भकों की िव्यमान संख्या क्रमशः A और B ि ै। नास्भकों का घनत्व अनपुाि __________ ि ै। 

नीच ेस्दए गए स्वकलपों में से सिी उत्तर द्वारा ररक्त तर्थान भरें । 

(1) A : B (2) A  : B  (3) A2 : B2 (4)  1 : 1 
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28.  The shortest wavelengths emitted in hydrogen spectrum corresponding to different spectral series are as 

under : 

(A) Pfund series   (B) Balmer series 
(C) Brackett series   (D) Lyman series 

The wavelengths arranged correctly in decreasing order are  _________________ 

Fill in the blank with the correct answer from the options given below. 
(1) (A), (B), (C), (D)   (2) (A), (C), (B), (D) 

(3) (B), (A), (D), (C)   (4)  (A), (C), (D), (B) 

29.  Silicon can be doped using one of the following elements as dopant : 

(A) Arsenic (B) Indium (C) Phosphorus (D) Boron 

To get n-type semiconductor, the dopants that can be used are ___________________. 

Fill in the blank with the correct answer from the options given below. 
(1) (A) and (C) only   (2) (B) and (C) only 
(3) (A), (B), (C) and (D)   (4) (C) and (D) only  

30.  Given below are V versus I graphs for different types of p-n junction diodes marked A, B, C and D. 

(A)

  

(B)

  

(C)

  

(D)

   

 

The correct sequence of graphs corresponding to forward biased p-n juction; Zener diode; Photo diode and 
Solar cell in order is _______________________ 

Fill in the blank with the correct answer from the options given below. 

(1) (D), (C), (A), (B)   (2) (A), (C), (B), (D) 

(3) (B), (A), (D), (C)   (4)  (C), (B), (D), (A) 
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28. स्वस्भन्न तपेक्रम श्रेस्णयों के अनरुूप िाइड्रोजन तपेक्रम में उत्सस्जवि लघिुम िरंगदधै्यव स्नम्नानसुार िैं : 

(A) पिंड (िंुट) श्रेणी   (B) बामर श्रेणी 

(C) ब्रेकेट श्रेणी   (D) लाइमैन श्रेणी 

घटिे क्रम में सिी-सिी व्यवस्तर्थि िरंगदधै्यव __________ िैं । 

नीच ेस्दए गए स्वकलपों में से सिी उत्तर द्वारा ररक्त तर्थान भरें । 

(1) (A), (B), (C), (D)   (2) (A), (C), (B), (D) 

(3) (B), (A), (D), (C)   (4)  (A), (C), (D), (B) 

29. स्सस्लकॉन का स्नम्नस्लस्खि अपस्मश्रक (डोपेंट) से मादन (डोस्पंग) स्कया जा सकिा ि ै: 

(A) आसेस्नक (B) इसं्डयम (C) िॉतिोरस (D) बोरॉन 

n-टाइप सेमीकंडक्टर प्राप्त करने के स्लए, स्जन अपस्मश्रकों (डोपेंट) का उपयोग स्कया जा सकिा ि ैवे __________ िैं । 

नीच ेस्दए गए स्वकलपों में से सिी उत्तर द्वारा ररक्त तर्थान भरें । 

(1) केवल (A) और (C)   (2) केवल (B) और (C) 

(3) (A), (B), (C) और (D)  (4)  केवल (C) और (D) 

30. नीच ेस्वस्भन्न प्रकार के p-n जंक्शन डायोड के स्लए V के प्रस्ि I ग्राि स्दए गए िैं स्जन्िें (A), (B), (C) और (D) स्चस्िि स्कया गया  

ि ै। 

(A)

  

(B)

  

(C)

  

(C)

   

 अग्र बायस्सि (िॉरवडव बायतड) p-n जक्शन; जेनर डायोड; िोटो डायोड और सौर सेल के अनरुूप क्रम में ग्राि का सिी अनकु्रम 

_________ ि ै।  

नीच ेस्दए गए स्वकलपों में से सिी उत्तर द्वारा ररक्त तर्थान भरें । 

(1) (D), (C), (A), (B)   (2) (A), (C), (B), (D) 

(3) (B), (A), (D), (C)   (4)  (C), (B), (D), (A) 
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31.  A wire carrying current I, bent as shown in the figure, is placed in a uniform field B that emerges normally 

out from the plane of the figure. The force on this wire is ______________.  

 

 

 Fill in the blank with the correct answer from the options given below. 

 

(1) 4BIR, directed vertically downward 

(2) 3BIR, directed vertically upward 

(3) BI (2R + R), vertically downward 

(4) 2 BIR, from P to Q 

 

 

32.  The refractive index of the material of an equilateral prism is 2 . The angle of minimum deviation of that 

prism is _____________. 

 Fill in the blank with the correct answer from the options given below. 

(1) 60o 

(2) 75o 

(3) 30o 

(4) 90o 
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31. जैसा स्क आकृस्ि में स्दखाया गया ि,ै िारा I को ले जाने वाले एक िार को एकसमान क्षते्र B में रखा जािा ि,ै जो आकृस्ि के िल से 

सामान्य रूप से बािर स्नकलिा ि ै। इस िार पर बल __________ ि ै। 

 

 

 

नीच ेस्दए गए स्वकलपों में से सिी उत्तर द्वारा ररक्त तर्थान भरें । 

(1) 4BIR, ऊध्वाविर रूप से नीचे की ओर स्नदसे्शि 

(2) 3BIR, ऊध्वाविर रूप से ऊपर की ओर स्नदसे्शि 

(3) BI (2R + R), ऊध्वाविर रूप से नीच ेकी ओर 

(4)  2 BIR, P से Q िक 

 

 

32. समबािु स्प्रज्म के पदार्थव का अपविवनांक 2  ि ै। उस स्प्रज्म के न्यनूिम स्वचलन का कोण __________ ि ै। 

नीच ेस्दए गए स्वकलपों में से सिी उत्तर द्वारा ररक्त तर्थान भरें । 

(1) 60o 

(2) 75o 

(3) 30o 

(4) 90o 
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33.  The transfer of integral number of ____________ is one of the evidence of quantization of electric charge.  

 Fill in the blank with the correct answer from the options given below. 

(1) photons   (2) nuclei  (3) electrons  (4) neutrons  

34. When a slab of insulating material 4 mm thick is introduced between the plates of a parallel plate capacitor 

of separation 4 mm, it is found that the distance between the plates has to be increased by 3.2 mm to restore 

the capacity to its original value. The dielectric constant of the material is _____________. 

 Fill in the blank with the correct answer from the options given below. 

(1) 2 (2) 5 (3) 3 (4)  7 

35. A copper ball of density 8.0 g/cc and 1 cm in diameter is immersed in oil of density 0.8 g/cc. The charge on 

the ball if it remains just suspended in oil in an electric field of intensity 600 V/m acting in the upward 

direction is _______________ . 

 Fill in the blank with the correct answer from the options given below. (Take g = 10 m/s2) 

(1) 2  10–6 C (2) 2  10–5 C (3) 1  10–5 C (4)  1  10–6 C 

36. A metal wire is subjected to a constant potential difference. When the temperature of the metal wire 

increases, the drift velocity of the electron in it  ______________. 

 Fill in the blank with the correct answer from the options given below. 

(1) increases, thermal velocity of the electrons decreases 

(2) decreases, thermal velocity of the electrons decreases 

(3) increases, thermal velocity of the electrons increases 

(4) decreases, thermal velocity of the electrons increases 

37. For the given mixed combination of resistors calculate the total resistance between points A and B.  

  

 Choose the correct answer from the options given below. 

(1) 9  (2) 18  (3) 4  (4)  14  
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33. ______________ का पणूाांकों में तर्थानांिरण िोना, स्वद्यिु आवेश के क्वांटमीकरण का एक साक्ष्य ि ै।  

 नीच ेस्दए गए स्वकलपों में से सिी उत्तर द्वारा ररक्त तर्थान भरें । 

(1) िोटॉन (2) नास्भक (3) इलेक्रॉन (4)  न्यरूॉन 

34.  जब 4 mm परृ्थक्करण के समानांिर प्लेट संिाररत्र की प्लेटों के बीच 4 mm मोटे इन्सलेुस्टंग पदार्थव का एक तलैब लगाया जािा ि,ै िो 

यि पाया जािा ि ै स्क िाररिा को उसके मलू मान पर पनुप्रावप्त करन े के स्लए प्लेटों के बीच की दरूी को 3.2 mm से बढ़ाया जाना  

चास्िए । पदार्थव का परावैद्यिु स्तर्थरांक (डाईइलेस्क्रक कांतटेंट) ______________ िोगा । 

 नीच ेस्दए गए स्वकलपों में से सिी उत्तर द्वारा ररक्त तर्थान भरें । 

(1) 2 (2) 5 (3) 3 (4)  7 

35.  8.0 g/cc घनत्व और 1 cm व्यास की एक िाँब े की गेंद को 0.8 g/cc घनत्व वाले िेल में डुबोया जािा ि ै । गेंद  

पर आवेश, यस्द यि ऊपर की स्दशा में कायव करन ेवाली 600 V/m िीव्रिा के स्वद्यिु क्षेत्र में िेल में स्नलंस्बि बना रििा ि,ै क्या  

िोगा ? (g = 10 m/s2 लें) 

 नीच ेस्दए गए स्वकलपों में से सिी उत्तर चसु्नए । 

(1) 2  10–6 C (2) 2  10–5 C (3) 1  10–5 C (4)  1  10–6 C 

36.  एक िािु का िार स्तर्थर स्वभवान्िर में रखा जािा ि ै। जब िािु के िार का िापमान बढ़िा ि,ै िो उसमें इलेक्रॉन का अपवाि वगे (स्ड्रफ्ट 

वेलोस्सटी) _______________ । 

 नीच ेस्दए गए स्वकलपों में से सिी उत्तर द्वारा ररक्त तर्थान भरें । 

(1) बढ़िा ि,ै इलेक्रॉनों का िापीय वगे घटिा ि ै  

(2) घटिा ि,ै इलेक्रॉनों का िापीय वगे घटिा ि ै

(3) बढ़िा ि,ै इलेक्रॉनों का िापीय वगे बढ़िा ि ै  

(4)  घटिा ि,ै इलेक्रॉनों का िापीय वगे बढ़िा ि ै

37.  प्रस्िरोिकों के स्दए गए स्मस्श्रि संयोजन के स्लए स्बंद ुA और B के बीच कुल प्रस्िरोि की गणना करें ।  

  

 नीच ेस्दए गए स्वकलपों में से सिी उत्तर चसु्नए । 

(1) 9  (2) 18  (3) 4  (4)  14  
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38. A cell of emf 1.1 V and internal resistance 0.5  is connected to a wire of resistance 0.5 . Another cell of 

the same emf is now connected in series with the intention of increasing the current but the current in the 

wire remains the same. The internal resistance of the second cell is ___________. 

 Fill in the blank with the correct answer from the options given below. 

(1) 1  (2) 2.5  (3) 1.5  (4)  2  

39.  P, Q, R and S are four wires of resistances 3, 3, 3 and 4  respectively. They are connected to form the four 

arms of a wheatstone bridge circuit. The resistance with which S must be shunted in order that the bridge 

may be balanced is ____________. 

 Fill in the blank with the correct answer from the options given below. 

(1) 14  (2) 12  (3) 15  (4)  7  

40.  Magnetic moment of a thin bar magnet is 'M'. If it is bent into a semicircular form, its new magnetic 

moment will be _______________. 

 Fill in the blank with the correct answer from the options given below. 

(1) M/ (2) M/2 (3) M (4)  2M/ 

41.  Ferromagnetic material used in Transformers must have ______________. 

 Fill in the blank with the correct answer from the options given below. 

(1) Low permeability and High Hysteresis loss 

(2) High permeability and Low Hysteresis loss 

(3) High permeability and High Hysteresis loss 

(4) Low permeability and Low Hysteresis loss 

42.  A conducting ring of radius r is placed in a varying magnetic field perpendicular to the plane of the ring. If 

the rate at which the magnetic field varies is x, the electric field intensity at any point of the ring is 

___________. 

 Fill in the blank with the correct answer from the options given below. 

(1) rx (2) rx/2 (3) 2rx (4)  4r/x 

43.  A 50 Hz ac current of crest value 1 A flows through the primary of a transformer. If the mutual 

inductance between the primary and secondary be 0.5 H, the crest voltage induced in the secondary is 

____________ . 

 Fill in the blank with the correct answer from the options given below. 

(1) 75 V (2) 150 V (3) 100 V (4)  200 V 

44.  A long solenoid of diameter 0.1 m has 2  104 turns per meter. At the centre of the solenoid a coil of  

100 turns and radius 0.01 m is placed with its axis coinciding with the solenoid axis. The current in the 

solenoid reduces at a constant rate to 0 A from 4 A in 0.05 s. If the resistance of the coil is 102 , then the 

total charge flowing through the coil during this time is ___________. 

 Fill in the blank with the correct answer from the options given below. 

(1) 16 C (2) 32 C (3) 16 C (4)  32 C 
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38. स्वद्यिु वािक बल (emf) 1.1 V और आंिररक प्रस्िरोि 0.5  के एक सेल को प्रस्िरोि 0.5  के िार से जोड़ा गया ि ै । उसी 

स्वद्यिु वािक बल (emf)  के एक अन्य सेल को, िारा को बढ़ान ेके इराद ेसे, श्रेणी (सीरीज) में जोड़ा गया ि,ै लेस्कन िार में िारा विी 

बनी रििी ि ै। दसूरे सेल का आंिररक प्रस्िरोि ______________ िोगा । 

 नीच ेस्दए गए स्वकलपों में से सिी उत्तर द्वारा ररक्त तर्थान भरें । 

(1) 1  (2) 2.5  (3) 1.5  (4)  2  

39.  P, Q, R और S क्रमशः प्रस्िरोि 3, 3, 3 और 4  के चार िार िैं । वे एक व्िीटतटोन स्ब्रज सस्कव ट की चार भजुाओ ंको बनाने के 

स्लए जड़ेु िुए िैं । स्जस प्रस्िरोि के सार्थ S का पार्श्वपर्थन (शंट) स्कया जाना चास्िए िास्क स्ब्रज को संिुस्लि स्कया जा सके, वि 

______________ िोगा । 

 नीच ेस्दए गए स्वकलपों में से सिी उत्तर द्वारा ररक्त तर्थान भरें । 

(1) 14  (2) 12  (3) 15  (4)  7  

40.  एक पिले दडं चुंबक का चुंबकीय आघणूव  'M' ि ै। यस्द इसे एक अिववतृ्ताकार रूप में मोड़ा जािा ि,ै िो इसका नया चुंबकीय आघणूव 

______________ िोगा । 

 नीच ेस्दए गए स्वकलपों में से सिी उत्तर द्वारा ररक्त तर्थान भरें । 

(1) M/ (2) M/2 (3) M (4)  2M/ 

41.  रांसिॉमवर में उपयोग स्कए जान ेवाले लौिचुंबकीय पदार्थव में ______________ िोनी िी चास्िए । 

 नीच ेस्दए गए स्वकलपों में से सिी उत्तर द्वारा ररक्त तर्थान भरें । 

(1) स्नम्न पारगम्यिा और उचच स्ितटेरस्सस िास्न 

(2) उचच पारगम्यिा और स्नम्न स्ितटेरस्सस िास्न 

(3) उचच पारगम्यिा और उचच स्ितटेरस्सस िास्न 

(4)  स्नम्न पारगम्यिा और स्नम्न  स्ितटेरस्सस िास्न 

42.  स्त्रज्या r के एक चालक वलय को, वलय के िल के लंबवि, एक पररविी चुंबकीय क्षते्र में रखा जािा ि ै । यस्द चमु्बकीय क्षेत्र में 

पररविवन की दर x ि,ै िो वलय के स्कसी भी स्बंद ुपर स्वद्यिु क्षेत्र की िीव्रिा ______________ िोगी । 

 नीच ेस्दए गए स्वकलपों में से सिी उत्तर द्वारा ररक्त तर्थान भरें । 

(1) rx (2) rx/2 (3) 2rx (4)  4r/x 

43.  1 A स्शखर मान और 50 Hz की प्रत्याविी िारा एक रांसिॉमवर के प्रार्थस्मक से िोकर बििी ि ै । यस्द प्रार्थस्मक और स्द्विीयक के 

बीच अन्योन्य प्ररेकत्व 0.5 H ि,ै िो स्द्विीयक में प्रेररि स्शखर वोलटिा ______________ िोगी ।  

 नीच ेस्दए गए स्वकलपों में से सिी उत्तर द्वारा ररक्त तर्थान भरें । 

(1) 75 V (2) 150 V (3) 100 V (4)  200 V 

44.  0.1 m व्यास के एक लंबे सोलनॉइड में प्रस्ि मीटर 2  104 िेरे (टनव) िैं । सोलनॉइड के कें ि में, 100 िेरे और  0.01 m स्त्रज्या 

की  एक कंुडली  को, इसके अक्ष को सोलनॉइड के अक्ष के सार्थ स्मला कर रखा जािा ि ै। सोलनॉइड में िारा 0.05 s में 4 A से 0 A 

िक स्तर्थर दर से कम िोिी ि ै। यस्द कुण्डली का प्रस्िरोि 102  ि,ै िो इस समय के दौरान कुण्डली के माध्यम से बिने वाला कुल 

आवेश ______________ िोगा । 

 नीच ेस्दए गए स्वकलपों में से सिी उत्तर द्वारा ररक्त तर्थान भरें । 

(1) 16 C (2) 32 C (3) 16 C (4)  32 C 
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45. Lower half of a convex lens is made opaque. Which of the following statement describes the image of the 

object placed in front of the lens ? 

(A) No change in image 

(B) Image will show only half of the object 

(C) Intensity of image gets reduced 

Choose the correct answer from the options given below. 

(1) (A) only (2) (B) only (3) (C) only (4) (B) and (C) only 

46. Two slits are made 0.1 mm apart and the screen is placed 2 m away. The fringe separation when a light of 

wavelength 500 nm is used is ____________. 

 Fill in the blank with the correct answer from the options given below. 

(1) 1 cm  (2) 0.15 cm (3) 1.5 cm (4) 0.1 cm 

47. For an astronomical telescope having objective lens of focal length 10 m and eyepiece lens of focal length 

10 cm, telescope’s the tube length and magnification respectively are _____________. 

 Fill in the blank with the correct answer from the options given below. 

(1) 20 cm, 1 (2) 1000 cm, 1 (3) 1010 cm, 1 (4) 1010 cm, 100 

48. According to Bohr's Model 

(A) The radius of the orbiting electron is directly proportional to 'n'. 

(B) The speed of the orbiting electron is directly proportional to '1/n'. 

(C) The magnitude of the total energy of the orbiting electron is directly proportional to '1/n2'. 

(D) The radius of the orbiting electron is directly proportional to 'n2'. 

Choose the correct answer from the options given below. 

(1) (A), (B) and (C) only  (2) (A), (B) and (D) only 

(3) (A), (B), (C) and (D)   (4) (B), (C) and (D) only  

49. For a full wave rectifier, if the input frequency is 50 Hz, the output frequency will be ___________. 

 Fill in the blank with the correct answer from the options given below. 

(1) 50 Hz (2) 100 Hz (3) 25 Hz (4) 0 Hz 

50. For an electric dipole in a non-uniform electric field with dipole moment parallel to direction of the field, 

the force F and torque  on the dipole respectively are ____________. 

 Fill in the blank with the correct answer from the options given below. 

(1) F = 0,  = 0 (2) F  0,  = 0 (3) F = 0,   0 (4)  F  0,   0 
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45. उत्तल लेंस का स्नचला आिा भाग अपारदशी बनाया गया ि ै । स्नम्नस्लस्खि में से कौन-सा कर्थन लेंस के सामने रखी गई वतिु के 

प्रस्िस्बंब का वणवन करिा ि ै? 

(A) प्रस्िस्बंब में कोई बदलाव निीं 

(B) प्रस्िस्बंब वतिु का केवल आिा स्ितसा स्दखाएगी 

(C) प्रस्िस्बंब की िीव्रिा कम िो जािी िै 

नीच ेस्दए गए स्वकलपों में से सिी उत्तर चनुें । 

(1) केवल (A)  (2) केवल (B) (3) केवल (C) (4)  केवल (B) और (C) 

46.  दो स्तलटसस को 0.1 mm की दरूी पर बनाया जािा ि ैऔर तक्रीन को 2 m की दरूी पर रखा जािा ि ै। जब 500 nm िरंगदधै्यव के प्रकाश 

का उपयोग स्कया जािा ि,ै िो स्फं्रज परृ्थक्करण ___________ िोगा । 

नीच ेस्दए गए स्वकलपों में से सिी उत्तर द्वारा ररक्त तर्थान भरें । 

(1) 1 cm (2) 0.15 cm (3) 1.5 cm (4)  0.1 cm 

47.  एक खगोलीय दरूबीन के स्लए, स्जसके अस्भदृश्यक लेंस की िोकस दरूी 10 m और नसे्त्रका लेंस की िोकस दरूी 10 cm ि,ै दरूबीन 

टसयबू की लंबाई और आविवन क्रमशः ___________ िोंग े। 

नीच ेस्दए गए स्वकलपों में से सिी उत्तर द्वारा ररक्त तर्थान भरें । 

(1) 20 cm, 1 (2) 1000 cm, 1 (3) 1010 cm, 1 (4)  1010 cm, 100 

48.  बोर (Bohr) के मॉडल के अनसुार 

(A) पररक्रमा कर रि ेइलेक्रॉन की स्त्रज्या 'n' के प्रत्यक्ष समानपुािी िोिी ि ै। 

(B) पररक्रमा कर रि ेइलेक्रॉन की चाल '1/n' के प्रत्यक्ष समानपुािी िोिी ि ै। 

(C) पररक्रमा कर रि ेइलेक्रॉन की कुल ऊजाव का पररमाण '1/n2' के प्रत्यक्ष समानपुािी िोिी ि ै। 

(D) पररक्रमा कर रि ेइलेक्रॉन की स्त्रज्या 'n2' के प्रत्यक्ष समानपुािी िोिी ि ै। 

नीच ेस्दए गए स्वकलपों में से सिी उत्तर चनुें । 

(1) केवल (A), (B) और (C)   (2) केवल (A), (B) और (D) 

(3) (A), (B), (C) और (D)  (4)  केवल (B), (C) और (D) 

49.  पणूव िरंग स्दष्टकारी (रेस्क्टिायर) के स्लए, यस्द इनपटु आवसृ्त्त 50 Hz ि,ै िो आउटपटु आवसृ्त्त ___________ िोगी । 

नीच ेस्दए गए स्वकलपों में से सिी उत्तर द्वारा ररक्त तर्थान भरें । 

(1) 50 Hz (2) 100 Hz (3) 25 Hz (4)  0 Hz 

50.  क्षेत्र की स्दशा के समानांिर स्द्वध्रवु आघणूव वाले गैर-समान स्वद्यिु क्षते्र में स्वद्यिु स्द्वध्रवु के स्लए, स्द्वध्रवु पर बल F और बल-आघणूव 

(टॉकव )   क्रमशः ___________ िोंग े। 

नीच ेस्दए गए स्वकलपों में से सिी उत्तर द्वारा ररक्त तर्थान भरें । 

(1) F = 0,  = 0 (2) F  0,  = 0 (3) F = 0,   0 (4)  F  0,   0 
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Read carefully the following instructions : 

8. No candidate will be allowed to leave the OMR Answer 
Sheet blank. If any OMR Answer Sheet is found blank, it 
shall be crossed by the Invigilator with his/her signature, 
mentioning “Cancelled” on it.  

9. Do not tear or fold any page of the Test Booklet and OMR 
Answer Sheet.  

10. Candidates are advised to ensure that they fill the correct 
particulars on the OMR Answer Sheet, i.e., Application No., 
Roll No., Test Booklet No., Name, Mother’s Name, Father’s 
Name and Signature. 

11. In case of any discrepancy in any question between English 
and Hindi/Regional language version, the English version 
will be considered as the final version for evaluation. 

12. Rough work is to be done in the space provided for this 
purpose in the Test Booklet only.  

13. The answers will be evaluated through electronic scanning 
process. Incomplete or incorrect entries may render the 
OMR Answer Sheet invalid.  

14. Candidates are advised  not to fold or make any stray marks 
on the OMR Answer Sheet.  Use of Eraser, Nail, Blade, 
White Fluid/Whitener, etc., to smudge, scratch or damage in 
any manner the OMR Answer Sheet during examination is 
strictly prohibited.  Candidature and OMR Answer Sheet of 
candidates using Eraser, Nail, Blade or White 
Fluid/Whitener to smudge, scratch or damage in any manner 
shall be cancelled. 

15. There will be one copy of OMR Answer Sheet i.e., the 
Original Copy. After the examination is over, the candidate 
shall hand over the OMR Answer Sheet to the Invigilator.  
The candidate can take away the Test Booklet after the 
examination is over. If the candidate does not hand over the 
OMR Answer Sheet to the Invigilator and goes away with 
the OMR Answer Sheet, his/her candidature shall be 
cancelled and criminal proceedings shall also be initiated 
against him/her.  

16. Candidates are advised strictly not to carry handkerchief, any 
mobile phone, any type of watch, belt or wear ornaments 
like ring, chain, ear-ring, etc., electronic or communication 
device, pen, pencil, eraser, sharpener and correction fluid to 
the Examination Centre. If any candidate is found possessing 
any such item, he/she will not be allowed  to enter  the 
examination centre.  Possession of a mobile phone or any 
other aiding material as mentioned above by the candidate in 
the examination room will be treated as a serious violation 
and it may lead to cancellation of the candidature and 
debarring him/her from future examinations. 

17. If a candidate violates any instructions or shows any 
indiscipline or misbehaviour, appropriate action will be 
taken including cancellation of candidature and debarring 
from future examinations. 

18. Use of electronic/manual calculator is not allowed. 

र्िम् िर्ि र्ित र्ि रे्दशों क  ्‍ याि  े पढ़ें :   

8. स्कसी भी परीक्षार्थी को ओ.एम.आर. उत्तर पत्रक खाली छोड़ने की 

अनमुस्ि  निीं ि ै। यस्द  कोई ओ.एम.आर. उत्तर पत्रक खाली पाया जािा िै, 

िो स्नरीक्षक उस ओ.एम.आर. उत्तर पत्रक को क्रॉस कर उस पर ‘‘रद्द’’ 

स्ल ख कर अपने ित िाक्षर कर देगा/देगी । 

9. पर ीक्षण पसु्त िका और ओ.एम.आर. उत्तर पत्रक के स्कसी भी पषृ् ठ को न िो 

िाड़ें और न िी मोड़ें । 
10. परीक्षास्र्थवयों को सलाि दी जािी ि ै स्क वे यि ससु्न स्श् चि  करें स्क उन् िोंने 

ओ.एम.आर. उत्तर पत्रक पर स्ब लकुल सिी-सिी स्व वरण, अर्थाविस आवेदन 

संख् या, अनकु्रमांक, पर ीक्षण पसु्त िका संख् या, नाम, मािा का नाम, स्प िा 

का नाम और ित िाक्षर ठीक-ठीक भरा ि ै। 
11. यस्द  स्कसी प्रश् न में, उसके अंग्रेजी रूप और उसके स्ि न् दी/के्षत्रीय भाषा के 

भाषांिर में कोई स्व संगस्ि /अंिर िै, िो ऐसी स्त र्थस्ि  में उस प्रश् न के अंग्रेजी 

रूप को िी अंस्िम मानिे िुए मलू यांकन स्कया जाएगा । 
12. रि कायव परीक्षण पुस्त िका में िी, इसके स्लए स्द ए गए स्न िावरर ि त र्थान में 

स्कया जाना ि ै। 
13. उत्तरों का मलू यांकन इलेक् रॉस्न क त कैस्न ंग प्रस्क्र या के माध् यम से स्कया 

जाएगा । अपणूव या ग़लि प्रस्व स्ष् ट याँ ओ.एम.आर. उत्तर पत्रक को अमान् य 

कर सकिी िैं । 
14. परीक्षास्र्थवयों को सलाि दी जािी ि ैस्क वे ओ.एम.आर. उत्तर पत्रक न मोड़ें, 

और न िी उस पर कोई अवांस्छि स्न शान बनाएँ । परीक्षा के दौरान 

ओ.एम.आर. उत्तर पत्रक पर इरेजर, नाखनू, ब् लडे, व् िाइट फ्लइुड/व् िाइटनर 

आस्द  का प्रयोग करना, स्जससे ओ.एम.आर. उत्तर पत्रक पर स्कसी िरि का 

िब् बा, खरोंच, या कोई क्षस्ि  िोिी िो, सख् ़ि वस्ज वि ि ै । इरेजर, नाखनू, 

ब् लडे या व् िाइट फ्लइुड/व् िाइटनर आस्द  का इत िेमाल कर ओ.एम.आर. 

उत्तर पत्रक पर स्कसी िरि का िब् बा, खरोंच, या कोई क्षस्ि  पिुचँाने वाले 

परीक्षास्र्थवयों की अभ् यस्र्थविा (कैं डीडेचर) और उनके ओ.एम.आर. उत्तर 

पत्रक को रद्द कर स्दया जाएगा । 
15. ओ.एम.आर. उत्तर पत्रक की एक प्रस्ि , अर्थाविस मलू प्रस्ि  िी िोगी । परीक्षा 

समाप् ि िो जाने पर परीक्षार्थी ओ.एम.आर. उत्तर पत्रक स्न रीक्षक को सपप 

देंगे । परीक्षा समास्प् ि के बाद परीक्षार्थी परीक्षण पसु्त िका अपने सार्थ ले जा 

सकिे िैं । यस्द  परीक्षार्थी ओ.एम.आर. उत्तर पत्रक स्न रीक्षक को निीं 

सपपिा ि ैऔर ओ.एम.आर. उत्तर पत्रक भी अपने सार्थ ले कर चला जािा 

ि,ै िो  उसकी अभ्यस्र्थविा रद्द कर दी जाएगी और उसके स्ख लाि 

आपर ास्ि क कायववािी भी शरुू कर दी जाएगी । 
16. परीक्षास्र्थवयों को सलाि दी जािी ि ैस्क परीक्षा केन्ि में अपने सार्थ रूमाल, 

कोई मोबाइल फोन, स्कसी भी प्रकार की घड़ी, बेलट या शरीर पर िारण की 

िुई अंगूठी, चेन, कोई कणव-आभषूण आस्द, इलेक्रॉस्नक या संचार 

उपकरण, पेन, पेंस्सल, इरेजर, शापवनर और करेक् शन फ्लइुड स्ब लकुल न ले 

जाएँ । यस्द स्कसी भी परीक्षार्थी के पास ऐसी कोई भी वतिु पाई जािी िै, िो 

उसे परीक्षा केन्ि में प्रवेश की अनुमस्ि निीं दी जाएगी । परीक्षा कक्ष में  

परीक्षार्थी के पास उपयुवक् ि मोबाइल फोन या ऐसी कोई सिायक वत िु 

स्म लने पर इसे गंभीर उललंघन माना जाएगा, स्ज ससे उस परीक्षार्थी की 

अभ्यस्र्थविा रद्द करने के सार्थ-सार्थ उसे भावी परीक्षाओ ंसे स्व वस्ज वि स्क या 

जा सकिा ि ै। 

17. यस्द परीक्षार्थी अनदुेशों का पालन निीं करिा ि,ै या स्कसी प्रकार का 

कदाचार या अनशुासन-िीनिा प्रदस्शवि करिा ि,ै िो उपयकु्त कारववाई, 

स्जसमें अभ्यस्र्थविा का स्नरसन और भावी परीक्षाओ ं से स्ववस्जवि करना 

शास्मल ि,ै की जाएगी ।   

18. इलेक् रॉस्न क/मैनअुल कैलकुलेटर के प्रयोग की अनमुस्ि नहीं ि ै। 


